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ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 15 kwietnia 2024 r. (poniedziatek) o godz. 12:00 w sali seminaryjnej Instytutu Wysokich Cisnien
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Sokotowska 29/37, odbedzie sie publiczna obrona rozprawy
doktorskiej

mgr inz. Natalii Fiuczek

Temat rozprawy: »Mechanizm trawienia elektrochemicznego GaN oraz jego zastosowanie w
inzynierii urzagdzen optoelektronicznych”

Promotor: prof. dr hab. Czestaw Skierbiszewski (IWC PAN)
Promotor pomocniczy: dr inz. Marta Sawicka (/WC PAN)

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Sadowski (Politechnika Gdariska)
prof. dr hab. Zbigniew Zytkiewicz (Instytut Fizyki PAN)
dr hab. Jan Suffczynski (Uniwersytet Warszawski)

Rozprawa wytozona jest do wglagdu zainteresowanych w sekretariacie Instytutu Wysokich Cisniert PAN.
Rozprawa oraz recenzje dostepne sg na stronie BIP IWC PAN.

Link do uczestnictwa w obronie na platformie Zoom (wymagana wczesniejsza rejestracja):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsduCsrzggEtLiH-J IvaUatR6JwRalLGe7

prof. dr hab. Michat Bo¢kowski
Dyrektor IWC PAN

/podpisano elektronicznie/


mailto:dyrekcja@unipress.waw.pl
https://bip.unipress.waw.pl/index.php/en/ogloszenia-2/oferty-pracy/2611-mgr-inz-natalia-fiuczek
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsduCsrzgqEtLjH-J_IvaUatR6JwRaLGe7

